




09/09/2020: Vamos usar Is = 14.1 nA e n = 1.98 (parâmetros do diodo D1N4001)

51.23 x 10^(-3) 1.41 x 10^{-8}

0.683 V
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8.78 mA

0.684 V 0.684 V 8.78 mA
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Para simulação, use o arquivo

diode.lib.



0.6 % 0
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Modo de simulação:
"Bias Point"


